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Esta invencidn se relaciona en general con la xerografia
¥ en particular con placas xerogrificas y un procedimiento xerografi
co que utiliza tales placas. Mis especificamente, se relaciona la in
vencidn con un nuevo miembro xerogrifico gue comprende un soporte re
lativamente conductor provisto por lo menos en una de sus superfi~ =
cies de un revestimiento de un material aislante fotoconductor y fi-
namente pulimentado, disperso en un aglutinante de elevada resisten-
cia eléctrica.

En el procedimiento xerogrifico descrito en la patente -
estadounidense nimero 2.297.691, de C.F. Carlson, una placa bdsica -
de resistencia eldctrica relativamente baja, tal como de metal, pa=-—
pel, etc., que lleva sobre ella una superficie aislante fotoconducto
ra, se carga electrostaticamente en la oscuridad. El revestimiento —
cargado se expone luego a una imagen luminosa. Las cargas pasan rdpi-
damente a la placa basica en proporeidn con la intensidad de luz a la
que se expone cualguier zona determinada. Despuds de tal exposicidn -
se pone en contacto el revestimiento con pérticulas marcadoras eleg~—
trostdticas en la oscuridad. Estas particulas se adhieren a las zonas
en las gue las cargas electrostdticas quedan formando una imeagen en =
polvo correspondiente a la imagen electrostética. La imagen pulveru=
lenta puede transferirse luego a una ldmina de material transferidor
con el resultado de una impresidn positiva o negativa, segin sea el -
cago, dotada de un detalle y calidad excelentes. Como variante, cuando
la placa bisica es relativamente econdmica, como de papel, puede Te——
sultar deseable fijar la imagen pulverulenta directamente en la pro=—
pia placa.

Como se describe en la citada patente de Carlson, adecua-
dos revestimientos aislantes fotoconductores comprenden al antraceno,
azufre o varias mezclas de estos materiales, como azufre con selenio,

etc, para formar asi revestimientos vitreos uniformes sobre el mate—
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rial bdsico. BEstos materiales tienen una sensibilidad muy limitada -

al azul o casi ultravioleta y presentan la adicional limitacién de -~

ser solo ligeramente sensibles a la luz. Por consigulente, ha habido

una urgente necesidad de materiales aislantes fotoconductores perfec—
cionados. El descubrimiento de las propiedades aislantes fotoconductg
ras de selenio vitreo dlitamente purificado ha tenido por resuliado el
que este material pase a ser el comin en la xerografia comercial.

La rapidez fotogrédfica de este material es muchas veces -
mayor que la de los anteriores materiales aislantes fotoconductores.
Sin embargo, el selenio vitreo presente dos defectos graves: En pri-—
mer lugar, su respuesta espectral se limita grandemente al azul o casl
ultravioletaj y, en segundo lugar, la preparacidén de peliculas unifor
mes de selenio vitreo ha requerido procedimientos 4ltamente complica—
dos y orfticos, particularmente evaporacidén al vacio. Ademds, el sele
nio vitreo, por su naturaleza, requiere un soporte relativamente fir-
me y uniforme, tal como una base pldstica o metdlica continua. Esto,
junto con el elevado costo del propio selenio, ha hecho impracticable
el desarrollo de una placa xerografica disponible tal como una placa
con base de papel usando este material.

Ahora, de acuerdo con esta invencidn, se ha descubierto -
la posibilidad de preparar un miembro xerogrifico sensible conocido -
por placa xerografica, mezclando fntimamente y moliendo conjuntamente
un material aislante fotoconductor en un aglutinante de elevada resis-
tencia eléctrica. Esta mezcla es adecuada como capa aislante fotocon-
ductora en la placa xerogrifica y puede aplicarse como revestimiento

sobre cualquier material de soporte adecuado que ofrezca una resisten—

cos adecuados o vidrio, plésticos, etc. conductoramente revestidos, -
como mds detalladamente se desoribe lineas adelante.

Bsta composicidén evita por completo la necesidad de procaé=
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dimientos tales como evaporacidn al vacio. Una de las ventajas de las
nuevas placas xerogrdficas preparadas de acuerdo con la presente in—-
vencidn es la facilidad y variedad de medios de aplicacidn de las ca=
pas aislantes fotoconductoras a un material bdsico. La capa aislante
fotoconductora comprende un compuesto aislante fotoconductor inorgdni
co disperso en un aglutinante de elevada resisiencia elévirica. Esta
composicidn disuelta en un adecuado disolvente puede verterse sobre -
ol material bdsico o aplicarse de otra manera como revestimiento so—
bre la base, como mediante inmersidn, rotacidn, uso de una espdtula,
rodillo de inmersién, etc. Como variante, la composicidén puede hacer-
se flufda usando una resina termopldstica como aglutinante aislante y
calentar para dar plasticidad a la composicidn. De esta manera, la -
composicidn puede aplicarse al material basico sin necesidad de disol
vente. Sin embargo, puede emulsionarse o dispersarse an agua una soli
¢idn disolvente de la composicidén de revestimiento y aplicarse sobre
el material bdsico la emulsidn o dispersidn acuosa como revestimiento.

Las placas asi preparadas presentan una serie de ventajas
inigualadas y dtiles. Asf, la facilidad y variedad de medios de apli-
cacién de los revestimientos, junto con el elevado grado de flexibili
dad inherentemente posefdo por tales composiciones de pigmento y aglu
tinante, hacen a tales capas aislantes fotoconductoras eminentemente
adecuadas para su aplicacién a una serie de sustratos y, en particu—
lar, se aplican Fficilmente a sustratos econdémicos tales como el papel
¥ bases fibrosas afieltradas similares.

En la solicitud de patente estadounidense n? 95.3;4, depo-

sitada el 25 de mayo de 1.949 por Arthur E. Middleton, éotualmente pa~

1l tente estadounidense n? 2.663.636, se describen varios métodos y me——

diog en virtud de los cuales cualguier material aiglante fotoconduce-
tor en un aglutinante resinoso aislante puede transformarse en una pla

ca xerogréfica utilizable. Existen aislantes fotoconductores y semicon
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1| trdénicas permitidas en el material deberdn conseguir una fotoconducti

ductores fotooonductores. Ambos materiales muestran una resistencia -
considerablemente menor en la luz gue en la oscuridad. Ambos materis-—
les serian asislantes a una temperatura de O absoluto. La diferencia =
entre estos fotoconductores congiste en su capacidad de mantener car-—
gas en la oscuridad. Un semiconductor fotoconductor no tiene tal capa
cidad y & los efectos de la xzerografia del material no es dtil. Por -
consiguiente, estos materiales se limitan generalmente a células’fotg
eléctricas, rectificadores y aplicaciones similares.

Por otra parte, los aislantes fotoconductores mantendrin
una carga en la oscuridad, pudiéndose utilizar por consiguiente en el
procedimiento xerografico. Cuando el fotocounductor forme una capa ho-
mogénea, su capacidad de mantener una carga depende esencialmente de
la resistividad en la oscuridad del propio aislante fotoconductor. -~
Cuando se emplea de esta manera, la minima resistividad préctica en =

12 chmios-centimetro y es

la oscuridad es generalmente del orden de 10
preferible que el material sea mas resistente. Muy pocos matepiales -
fotoconductores poseen tan elevada resistividad en la oscuridad. Cuan
do el material fotoconductor se incorpora en un aglutinante aislante,
una mayor parte de la resistividad de la capa componente, depende de

la resistividad del aglutinante resinosos En consecuencia, los requi-
sitos de resistividad en la oscuridad para el aislgnte fotoconductor

no son tan imperiosos. En general, un material se considery aislante

fotoconductor para uso en una placa aglutinante sl muestra una resis~—
tividad en la oscuridad superior a 107 ohmios-centimetro aproximadamen
te. BEs evidente que todos los aislantes y todos los semiconductores =~

no son fotoconductores. Ciertas disposiciones entre las energias elec

vidad. Asi, técnicamente, el aislamiento fotoconduetor es un término
definidor que distingue al material de un aislador, un semiconductor y

un semiconductor fotoconductor.
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Jcencia es evidencia de la elevacidn de uno o mis electronss a un supe-
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Ia resistividad es una propiedad fisica simple que puede
determinarse consultando un adecuado manual o mediante una simple me=—
dicién eléctrica. La fotoconductividad, tal como aqui se emplea, no =
se presta tanto a una definicidn exacta. En general, la fotoconduoti-
vidad requiere la realizacidén de transiciones electrdnicas a la banda
conductora tras la absorciénde luz. Existen ciertas propiedades fisi-
cag definidas genergzlmente asoclzdas a los meteriales que poseen esta
capacidad. Mientras que no todos los miembros de cada clase son nece=
sariamente compuestos aislantes fotoconductores tal como agul se des—
cribe y, por comsigulente, utilizables en una placa aglutinante xero~
grafica, no obstante las propiedades fisicas que constituyen las ca—
racteristicas distinguibdles del grupo constituyen también una evidens
cia extrinseca de fotoconductividad. Por consiguiente, los miembros -
fotoconductores de cada grupo que possan la requerida resistividad tal
como aqui se define, son compuestos aislantes fotoconductores. Asi, -~
los compuestos fotoactivos inorginicos utilizables en la presente in—
vencidn pueden clasificarse en estos grupos: Primeramente, compuestos
luminiscentes o fosforescentes inorgdnicos; en segundo lugar, compues—
tos intrinsecamente coloreados e inorganicos que tienen un indice de —
refraccién de 2 por lo menos; en tercer lugar, compuestos inorgénicos
gue poseen por lo menos un indice de refraceidn superior a 2,10 en un
5% por lo menos de la gama de longitudes de onda de la luz visible; y
en cuarto lugar, compusstos inorginicos que tienen dos estados de va-
lencia diferentes de un constitutivo elemental por lo menos, entre los
cuales pueden ocurrir transferencias electrdnicas.

En primer lugar, en general, la luminiscencia o fosfores-——

rior nivel energético. Por consiguients, siempre que la elevacidén sea
suficiente de manera que la carga eléctrica pueda migrar libremente -

tras la aplicacién de un campo eléctrico, el material es fotoconductor.
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{ximacidn a grosso modo del nimero de tales electrones. Cuando el indi—
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Se supone que los materi&s&q@ ilast'f&‘i dos como fésforos son in-

trinsecamente fésforos o son convertidos en tales mediante la inelu—

8idn o adicidn de impurezas o promotores especificos, como es bien -
sabido por los expertos en el arte.

Otra clase de compuestos aigslantes fotoconductores inor—
ginicos es la de los compuestos iénicos intrinsecamente coloreados.
Los compuestos coloreados, debido a su mayor absorcidén luminosa, tie-
nen una mayor eficacia lumfnica que los compuestos incoloros a cier—
tas longitudes de onda. Un color intrinseco es el término usado para
describir el color resultante de la interaccidn de iones entre sf, en
virtud de la cual se produce un color diferente al producide por los
iones separada y aditivamente. La interaccidn es una propiedad del -
propio compuesto y constituye un fendmeno constante, es decir es el -
mismo cualquiera que sea el procedimiento por el que se prepara el com
puestos Asf, un color intrinseco es una directa evidencia fisica de -
una distribucidn mantenida de Srbitas de valencias excitadas o de la
presencia de cambios electrdnicos constantemente producidos. Tales na
teriales son con frecuencia fotoconductores. Sin embargo, esta prople
dad por si misma no es suficiente evidencia de fotoconductividad. -~
Otra propiedad fisica relacionada con la fotoconductividad es el fndi
ce de refraceidn. Bl indice de refraccién es equiparado a la raiz oug
drada de la constante dieléctrica y es directamente proporcional al -
niimero de electrones méviles, es decir electrones que pueden vibrar -
libremente. Tales electrones mdéviles son ficilmente excitados a la =~
banda conductora por la absorcidn de energia, que es el requisito ne-

cesario para la fotoconductividad. Bl fndice de refraccidén da una apro

ce de refraccidn es por lo menos 2 y se tiene la evidencia concurrente
de color intrinseco, el compuesto es generalmente fotoconductor. Asf,

otra clase de compuestos inorgdnicos es la de los compuestos aislantes
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" Potoconductores que son intrinsecamente coloreados y poseen un indi-

ce de refraccién de 2 por lo menos,

Otra clzse de compuestos aislantes fotooconductores es la
de los compuestos inorgdnicos que tienen por lo menos un Indice de -
refraccldn superior a 2,10 en un 5% por lo menos de la game de longi-
tudes de onda de luz visible. Para esta clase de compuestos puede con
siderarse que hay suficientes electrones libres para que no sea nsce—
sarioroseer la evidencia confirmadora de color intrinseco para clasi-
ficar el compuesto a priocri como fotooon&uctor.

Una clase final de compuestos en la que las requeridas =~
transferencias electrdnicas pusden producirse para la fotoconductivi-
dad, son los compuestos inorgénicos que tienen dos diferentes estados
de valencias de un constitutivo elemental por lo menos entre los cua-

les pueden producirse las transferencias electrénicas. Una evidencia

| de tales compuestos ocurre cuando la composicidn estequiométrica del

material implica la presencia de un estado de oscilaciénrdesusado de
wo o mds de los elementos guimicos presentes. Los Bertoliuros figu—
ran en este grupo, particularmente la Clase de Bertoliuros denoming—
dos perovskites.,

Generalmente, los compuesios aislantes fotoconductores =
inorgdnicos de reconocida adecuacidn para su empleo en las placas -
aglutinantes xerogrificas pueden describirse como caracterizados por
tener electrones en el nivel de energia no conductora activable por -
iluminacidn a un diferente nivel de energia, en virtud de lo cual una
carga eléctrica puede migrar libremente bajo un campo eléctrico apli-
cado del orden de, por lo menos, 103 voltios por centimetro, siendo -
la resistividad compuesta del aglutinanite y el material fotoactivo de
la capa de por lo menos 1010 ohmios—centimetro en ausencia de iluming
cifn, y siendo el factor de generacidn inferior a 3,0. La resistivie

| dad especffica aparente medida de la capa compuesia tiende a variar -
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oon la intensidad del campo y por con s1gulente debe determinarse ba-
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jo las aproximadas condiciones de uso que puede ser, en ausencia de
otras indicaciones, una intensidad de campo del orden de 104 a 10°
voltios por centimetro.

El factor de degeneracidn esté determinado por el nivel -
de degeneracidn de cargas en ausencia de radiacidn activadora. Una =~
plaoca xerogréfica, en general, es muy andloge a un condensador. la de
generacidn potencial de un condensador puede expresarse por la ecua~—
cidn:

V = V,e~t/RC

‘donde V es el potencial en voltios en el tiempo "4"; V, es el poten—

cial inicialjy t es el tiempo en segundos; R es la iesistencia en oh—
mios; C es la capacidad en faradios y e es la base de logaritmos natu
rales.

En esta ecuacidn, 1/RC es el factor de degeneracidn; cuan,
do 1/RC es grande, la degeneracién serd rdpida, y cuando es peguefio -
éata serd lenta.

De hecho, para estos nuevos miembros, l/RC puede cambiar,
al avenzar la degeneracidn, pero un valor medio de 1/RC sobre la varig
dad empleada describe adecuadamente este factor critico. Por deriva- -
cidn metemdtica, puede verse gue si un potenoial degenera de 200V a
100V en 100 segundos, el factor de degeneracidn es inferior a 0,01, re
presentando ésto un rendimiento de elevada calidad. Andlogamente, si ~
tal degeneracidn requiere sdlamente 10 segundos, el factor es inferior
a 0,1, representando esto un preferido limite superior del factor de -

degensracidn. Como mdximo aproximado, si el factor de degeneracidn es

1de 3,0 aproximadamente, la degencracidn de potencial serfa de 200 a

100 voltios aproximadamente en 1/4 segundo aproximadamente, Tepresen—
tando esto sustancialmente el midximo nivel de degeneracidén que puede -

tolerarse de acuerdo con las técnicas xerograficas actualmente conoci-
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BEs evidente que el intervalo entre la valencia y la banda
conductora de un compuesto es determinante de la energia necesaria pg
ra efectuar transiciones electrdnicas. Cuanto mis energia se necesite,
mayor serd la frecuencia a la que responderd el fotoconductor. Como -
se han descrito anteiiormente, exlsten diversas evidencias externas -
de tensidn én la configuracidn electrénica de compuestos inorgédnicos
que son evidencia de la deseada estructura electrénica. Es evidente —
la posibilidad de reducir el intervalo de bandas en estos compuestos
afiadiendo un compuesto extraifio como activador que, en virtud de sus ~
dimensiones atdmicas o por poseer una particular estructura de zonas
electrdnicas prohibidas, ¢ mediante la presencia de trampas como nimg
les donadores en la zona intermedia entre la valencia y la banda de -
conduceidn, fuerza la configuracidn elsctrdénica del compuesto fotocon
ductor de manera que reduce su intervalo de bandas y por consiguiente
incrementa su capacidad de liberacidn de electrones a su banda condug
tora. Los fésforos implican casl necesariamente la presencia de tales
sustancias activadoras. Bl efecto de tales impurezas puede ser tal =
que confiera fotoconductividad a un compuesto que es intrinsecamente
no fotoconductor. Los fésforos (Ca=~Sr)S agui usados se supone figuran
en este grupo. Sin embargo, un excesivo contenido en impurezas pusde
ser nocivo. Asf, muchos compuestos que son intrinsecamente utilizables
como alslantes fotoconductores se indican en la literatura como gemi-
conductores fotooonductores debido a la insospechada presencia de im-
purezas conductoras.

La Gltima clase de compuestos anteriormente descritos, es
decir los que poseen dos estados de valencia diferentes del mismo cons
titutivo elemental, se considera también que representa a tal mecanis-
mo. Egtos compuestos incluyen la clase de compuestos conocidos como -

defectuosos, en el sentido de que presentan defectos en sus estructu~
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ras cristalinas que fuerzan la estructura electrdnicas

Bs posible que un compuesto pertenezca a mds de una de -
estas clases, dependiendo a veces del nétodo de preparacidén. Asf, -
cuando se activa adecuadamente como con manganeso, calcio, cadmio, co
bre, etcs., el sulfuro de cinc es un fésforo y pertenece a ese grupoe
Con un adecuado iratamiento, el ZnS puede clasificarse también como —
compuesto defectuoso (el cuarto grupo en la clasificacién anterior)e.
8in embargo, esta es en gran parte una clasificacién tedrica, debido
a la gran dificultad de no activar el ZnS para hacerlo fosforescente.
Otro ejemplo es el Pb304 que en la anterior clasificacidn corresponde
tanto al grupo segundo como al cuarto. ,

A1 considerar compuestos especificos, el oxfgeno forma ge
neralmente compuestos incoloreados con cationes incoloros. Por consi-
guiente, & menos que el 6xido posea fosforescencia o un indice de re-
fraceidn elevado, como en el caso de didxido de titanio, los Sxidos —
no son aptos para ser fotoconductores. Por otra parie, los restantes
calcogeniuros forman con frecuencia compuestos intrinsecamente colo=-—
reados, particularmente con metales polivalentes. Asi, los sulfuros,
geleniuros y telururos de estos metales son generalmente compuestos =
fotoconductores.

Los yoduros son con frecuencia intrinsecamente coloreados.
El yoduro merclrico es un excelente fotoconductor. Sin embargo, el idn
yoduro no siempre confiere un elevado color a las sales. Ciertos yodu~-
ros, simples y complejos, que contienen por ejemplo mercurio, pueden —
considerarse como intrinsecamente coloreados. En los casos del CquI3,

Cu2Hg14, entre otros, sl cardcter intrinseco es completamente evi.dente

| porque tales compuestos experimentan un cambic de color reversible del

rojo al amarillo a unos 1509C, dependiendo del compuesto. Los estibniu
ros, arseniuros, fosfuros y similares compuestos son también con frew=

cuencia fotoconductores, pero poseen estructuras netas complicadas. Lo
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mismo puede decirse de los Bertoliuros y perovskitase. El titanato de
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cine puede poseer la estructura de la perovskita. Especificos compues
tos aislantes fotoconductores investigados por nosoiros, incluyem, pe
ro sin limitarse a ellos, fésforos tales como 6xido de cine, sulfuro
de cinc, sulfuro de cinc-cadmio, 6xido de cinc~magnesio, seleniuro de
cadmio, silioato de cine, sulfuroc de calcio-estroncio, etc.; compues—
tos intrinsecamente coloreados tales como el sulfuroc de cadmio, yodu-
ro merclrico, &xido mercirico, sulfuro mercirico, trisulfuro de indio,
triseleniuro de galio, disulfuro de arsénico (Aszsz), trisulfuro de -~
arsénico, triseleniuro de arsénico, trisulfuro de antimonio, plomo ro
Jo (Pb304), otce; compuestos que tienen un elevado indice de refrac-—
cidn, tales como didxido de titanioj y compuestos defectuosos tales —
como el titanato de cine, plomo rojo, sulfuro de cinc (grado C.P.), -
etce

El material aglutinante que-se emplea en cooperacidn con
el compuesto fotoactive es un material aislante en el grado en que -
una carga electrostatica colocada sobre la capa no es conducida por =
el aglutinante a un ritmo gue evite la formacidn y retencidén de una -
imagen latente electrostitica o carga sobre aguella. El material aglu-
tinante se adhiere firmemente al material bidsico y proporciona un efi
ciente medio dispersante para las particulas fotoactivas. Ademds, el
aglutinante no debe reaccionar quimicamente con el compuesto fotoaoti
Voo

Materiales aglutinantes satisfactorios para la practica -
de la invencidn, son el polistireno, resinas de siliconas tales como

las DC-801, DC-B04 y DC-996, todas ellas fabricadas por la Dow Corning

'ros de ésteres acrilicos y metacrflicos, tales como el Aeryloid AlO y
el Acryloid B72, derivados ésteres polimerizados de &cidos acrilico y

alfa~acrilico, ambos suministrados por Rohm and Haas Company, y la Lu—
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cite 44, Lucite 45 y Lucite 46, metacrllatos butilicos pollmerlzados

suministrados por E.I. du Pont de Nemours & Company; caucho clorado
tal como Parlon, suministrado por Hércules Powder Company; polimeros
y copolimeros vinilos tales como el cloruro de polivinilo, acetato de
polivinilo, etcs., incluyendo el Vinylite VYHH y VMCH, fabricadas por
Bakelite Corporation; ésteres celuldsicos y &teres celuldsicos tales
como la celulosa etflica, nitrocelulosa, etc.; resinas alquidicas, -
tales como el Glyptal 2469 fabriocado por la General Elsotric Company,
etc. Ademds, la mezcla de tales resinas entre si o con plastificado~—
res, a fin de mejorar la adherencia, flexibilidad, blogueamiento, etc.
de los revestimientos, puede utilizarse. Asi, puede afiadirse Rezyl -
869 (una alquida de aceite de linaza~glicerol fabricada por American
Cyanamid Company) a caucho clorado para mejorar su adherencia y flexi
bilidad. Andlogamente, pueden mezclarse entre si las Vinylites VYHH y
VMCE (copolimero de acetato-cloruro de polivinilo fabricados por la -
Bakelite Company). Los plastificadores incluyen a los ftalatos, fosfa
tos, adipatos, etc.; tales como el fosfato de tricresilo, ftalato de
dioctilo, etc., como es sabido por los expertos en el arte de los -
plésticos.

Aunque la naturaleza de la resina no es critica, ejerce un
efecto definido sobre la sensibilidad luminosa de la capa compuestao—
Bn general, los aglutinantes que tienen grupos fuertemente polares ta-~
les como carboxile, cloruro, etc., son preferibles respecto a los aglu
tinantes de hidrocarburos puros. Se supone gque la inyeccidn de vehicn-
los desde el fotoconductor al aglutinante se facilita mediante la pre-

sencia de tales agrupamientos y ademas que la aglutinacidn de los com-

El método de preparacién del aglutinante ejerce un efecto
notable sobre su conductividad y, por consiguiente, suuwilidad en wna

placa xerogrifica. Ciertos métodos de polimerizecidn conducen a la in=
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clusién de notables cantidades de materiales iénicos, tales como agen

tes emulsionadores, sales, etec., en el aglutinante, cuyos contamina-
dores harian inutilizable una resina de por s totalmente utilizable.
Ademds, una resina puede ser utilizable con un pigmento y no con otroe.
Asi, una resina determinada puede tener una resistividad lfmite, de -
manera que cuando se mezcle con un compuesto fotoactivo dltamente re~
sistente, tal como la propia forma de sulfuro de cadmio, resulte umns
placa aglutinante xerogrifica utilizable, en tanto que cuando se mez-—
cle con un compuesto fotoactivo menos resistente, tal como dxido de -
cinc, el efecto acumulativo del compuesto y el aglutinante es el de -
resulter en una placa aglutinante xerogridfica inutilizable, es decir
una incapaz de mantener una carga electrostdtica en la oscuridad.

Ya se ha indicado la cuestidn de una posible reactividad
entre el aglutinante y el compuesto. las resinas de siliconas estdn -~
particularmente sujetas a esta incapacidad. Asi, las sales merciiricas
y las sales de plomo son muy aptas para reaccionar con resinas de gi—~
liconas cuando se dispersan en ellas. Dentro de estas consideraciones
generales, que son evidentes para cualquier quimico especializado en
el arte, cualquier raterial que sea aislador en el grado anteriormente
definido es utilizable como aglutinante en la presente invencidn.

La funcidn del material basico o de apoyo usado en la pre-
paracidén de placas aglutinantes xerogrificas es la de proporcionar un
soporte fisico a la capa aislante fotoconductora y actuar como masa, -
permitiendo asi que la capa aislante fotoconductora reciba una carga -
electrostitica en la oscuridad y permitiendo que las cargas emigren al
éxponerse a la luz. Es evidente la posibilidad de emplear una amplia -
variedad de materiales, por ejemplo superficies metdlicas tales como -
aluminio, latdn, acero inoxidable, cobre, niquel cinc, eto.; vidrio =
conductoramente revestido, como por ejemplo vidrio revestido de Sxido

de estafic ¢ &ndio, vidrio revestido de aluminio, etc.} revestimientos
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similares sobre sustratos pldsticos; o papel hecho conductor median=

te la inclusidn de un adecuado producto quimico en el mismo o median-
te su acondicionamiento en uns atmésfera himeda para asegurar la pre-
sencla en el mismo de un suficiente contenido en agua para hacer con-
ductor al material. Para actuar como plano de masa como agui se deg——
cribe, el material de apoyo pusde tener una resistividad sorprendente
mente elevads, tal como de 108 ¢ 108 ohmios—centimetros.

Cuando la capa compuesta de aglutinante y compuesto foto-
activo tiene suficiente solidez para former una capa auto-sustentable
(denominada "pelfcula"), es posible eliminar una base fisica o miem—
bro de susteﬁtaoién y emplear en lugar de ello cualguiera de las di—
versas disposicliones bien conocidas en el arte, en lugar del plano de
masa previamente suministrado por la capa basica. Un plano de masa, -
en efecto, proporciona una fuente de cargas mdviles de ambas polarida
des. Bl depdsite sobre el otro lado de la capa aislante fotoconducto-
ra (desde el plano de masa) de cargas sensibilizadoras de la deseada
poléridad, hace gue las cargas situadas en el plano de masa gue sean
de polaridad opuesta emigren a la interfase de la capa aislante foto-
conductora. Sin esto, la capacidad de la capa aislante por si misma -
serfia tal que no podria aceptar suficiente carga para sensibiliz;r la
capa & un potencial xerogrificamente Util. Es el campo electrostéticq
entre las cargas depositadas a un lado de la capa fotoconductora y -~
las cargas inducidas (desde el plano de masa) en el otro lado, lo que
fuerza a la capa de manera que cuando se excita un electrén a la ban-
da de conduccidn por un fotdn, credndose asi un par orificio-electrdn,

las cargas emigran bajo la influencia de este campo, creando asi la -

plano de masa fisico, puede proporcionarse un sustitutivo del mismo -
depositando sobre lados opuestos de la pelicula fotoconductora aislan—

te cargas electrostdticas de polaridad opuesta simulténeamente. Asi, -
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i tos, cada uno de ellos de por s sensible a una serie de longitudes -
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81 se colocan cargas electrostaticas positivas en un lado de la peli-

cula, como mediante carga de éorona, como se describe en la patente —
estadounidense n® 2.777.957, de L.E. Walkup, el depdsito simultdneo -
de cargas negati%as sobre el otro lado de la pelicula, también median
te carga por corona, creari un plano de masa inducido, es decir vir—
tual, dentro del cuerpo de la pelicula, justamente como si las cargas
de polaridad opuesta hubiesen sido suministradas a la interfase me- =
diante induccidn desde un plano de masa efectivo. Tal plano de masa -
artificial permite la acepiacidn de una carga sensibilizadora utiliza
ble y al mismo tiempo permite la migracidn de las cargas bajo el cam~
po aplicado cuando se exponen & una radiacidn activadora. Como segui~
damente se emplea en la descripcidén y en las reivindicaciones, la ex—
presidn "base conductora" incluye tanto una base fisica como una "ar~
%ificialﬁ, como aqui se describe.

Le forma o conformacidn fisica de la placa aglutinante xe
rografica puede presentar cualquier configuracidn que se desee por el
formulador, tal como plana, esférica, cilindrica, etc.j. La placa puse
de ser flexible o rigida.

Debido a2 la gran variedad de materiales fotoconductores —
usados en la preparacidn de las capas aislantes fotoconductoras en la
presente invencidn, es posible preparar placas xerograficas que ten——
gan una variedad de colores y tonalidades con sensibilidades lumino—-
sas que oscilen entre una pancromaticidad completa sobre el espectro
vigible, y una sensibilided a una gema estrecha especifica de longitu
des de onda, desde casi el ultravioleta hasta el casi infrarrojo. En

la capa aislante fotoconductora puede combinarse una serie de pigmen—

de onda. Bn casos de tal combinacidn, la sensibilidad de la placa re-
sultante no es necesariamente la suma de las sensibilidades de los ~

pigmentos individuales. En algunos casos, se ha observado que el pige
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mento ejercerd un efecto templador sobre el otro pigmento o pigmen—

tos. La razén de este efecto no se conoce.

La sensibilidad espectral de placas preparadas de acuer—
do con la presente invencidn puede modificarse, como es e&idente para
los expertos en el arte, mediante la inclusidn de tintes fotosensibi-
lizadores en las mismas. Los tintes (tiles para este fin son los oco—
minmente usados en la sensibilizacidn fotogréfica y el mecanismo bdsi
co de la sensibilizacidn con tintes en las placas aglutinantes foto—
gréficas se supone es igual que el de la sensibilizacidn fotogrifica.
Empleando tales tintes aisladamente o en combinacidn, es posible modi
ficar mas y de hecho producir a voluntad la resultantes placa agluti-
nante.

Habiéndose expuesto la naturaleza general de la invencidn,
se ofrecen seguidamente unos ejemplos como ilustraciones, pero no li=-
nitaciones, de los métodos y medios de puesta en prdotica de la invenc

EJEMPLO 1

Se mezeld con un aglutinante adhesivo, que era una resina
de silicona comercialmente obtenible con el nombre de DC~996 (Dow Cor-
ning Corp.), un f£ésforo mezclado de sulfuro de cadmio j sulfuro de -
cine, comercialmente obtenible con el nombre de Phosphor 2225 (New Jer
sey Cinc Company). Bl material del £8sforo tenfa un tamafio de partiéu—
la de una micra aproximadamente. Los cristales del fésforo y el mate——
rial aglutinante se mezclaron conjuntamente en partes iguales en peso,
junto con tolueno en una cantidad igual al volumen del material agluti
nante. La resultante mezcla se aplicd como pintura sobre la superficie
de una placa de aluminio con iterminado de espejo y se dejd secar.

Bl producto es una placa xerografica que comprende un apo-
yo metdlico y una capa aislante fotoconductora sobre aquel. En ausen-
cia de iluminacién, la superficie aislante fotoconductora se caracte—

riza por la capacidad de aceptar y retener una carga electrostitica de

3
Olle
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lCugndo la placa xerogrifica no ha de usarse de nuevo, la fatiga no cons

unos 300 voltios por lo menos y, tras una adecuada exposicién a radig
cidn activadora, disipar rdpidamente esita carga. Una vez que se expo-
ne el material de sulfuro de cadmio y sulfuro de cinc a radiacién, -
tiene una conductividad eléctrica residual que hace que disipe una odr
ga eléctrica impuesta sobre au superficie, disminuyendo esta conducti-
vidad con el tiempo y siendo capaz de interrumpirse mediante un tem——
plado por calor o infrarrojo. Por esta razdn, las habituales operacio
nes de procedimiento de slectrofotografia han de ser algo modificadas
cuando se emplea el miembro sensible de esta invencidn.

Asf, es habitual efectuar el procedimiento xerogrdfico -
aplicando una carga eléctrica a la superficie aislante fotoconductora,
exponiendo la superficie a un espectro luminoso para disipar selecti-
vamente la carga eléctrica y revelar seguidamente la imagen latente -
electrostdtica mediante exposicidn a un material electrostéticamente
atraible. En el caso de la presente invencidn, es necesario interponer
la operacidn de templado, a fin de destruir la conductividad residual
de una exposicidén anterior, recomenddndose por consiguiente qué tal -
templado se aplique, por ejemplo, inmediatamente antes de la operacidn
de carge si la placa ha de emplearse de forma repetida. El almacena— =
miento en la oscuridad restablecerd también ordinariamente a una placa
a st condicién sensible original. Aunque el mecanismo de la fatiga no
se comprende, se supone que se debe al atrapamiento de vehiculos de -
cargas en trampas existentes en el fotoconductor. La excitacién térmi-
ca, como mediante calentamiento, suministra la energia necesaria para
liberar al vehiculo de la trampa. También pueden emplearse otros medios

de suavizacidn de fatiga conocidos por los expertos en la xerografia. —

tituye ningin problema, aungue en el caso de foitoconductores fécilmen~
te fatigados, puede ser deseable almacenar la placa en la oscuridad -~

hasta su empleo.
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EJEMPLOS 2 a 18

Se prepard una serie de placas xerograficas de la siguien
te maneras En cada caso, se sumergid une lémina de 4 x 5 pulgadas -
(10,16 em x 12,70 cm.) de aluminio pulimentado en una solucidn de hi-

drdéxido sddico al 5% durente el tiempo suficiente para hacer mate el
acabado del aluminio. Se formuld una emulsidén de revestimiento afia= =~
diendo 10 ml de agua destilada a 15 ml de unz emulsidn de polistireno
acuosa comercialmente obtenible con el nombre de BKS-92 de la Bakeli-
te Company, divisién de la Unidn Carbide and Carbon Company. Luego se

afiadid suficiente material fotoconductor a la emulsidén para poner el
volumen total en 30 ml. Luego se agitd la emulsidn y después de un ~

megclado minucioso, se esparcieron 8 ml uniformemente sobre la placa
netdlica. Se secd esta al aire, se cocid durante 15 minutos en un hor
no a 2509F (121,11 9C) y se enfrid luego a la temperatura ambiente. ~
Las placas asi prepéradas se engsayaron pasidndose bajo una unidad de -
carga de corona, cuya unidad habia sido ajustada para dar una corrien
te de placa a masa de 7 microamperios usando una sensibilizacidn elée
tricamente positiva, y de 26 microamperios usando una sensibilizacidn
negativa. Inmediatamente despuds de la carga, se midid el potencial -
de la placa con un electrdmetro de sonda vibratoria. Después de 30 se
gundos en la oscuridad, volvid a medirse el potencial; Luego se recar—
g8 1la placa, se expuso a la luz de una lémpara microfotogrifica Bausch
& Lomb durante 30 segundos y se midid de nwevo el.veltaje de la placas
Al prepararse y ensayarse de esta manera, los siguientes materiales re
sultaron aceptar una carga electrostdtica y disiparla tras su ilumine—

cidn: Sulfuro de cine (C.P.), sulfuro de esntimonio (C.P.); los siguien

do de cino), 601 (silicato de cinc), 1200 (sulfuro de cinc-cadmic), -
los siguientes fésforos de la RCA: F~2032 (éxido de cinc), F-2039 (sul

furo de cinc-cadmio) y F~2046 (sulfuro de cinc); y los siguientes £é8-

| =ad

| fes Fosforos obtenidos de la E.I. du Pont de Nemours & Company: 511 (6x_
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foros de la New Jersey Cinc Company: 2110 (Sxido de cind—magnesio),
2115 (Sxido de cinc—magnesio); 2200 (sulfuro de cinc), 2205 (sulfuro
de cinc), 2215 (sulfuro de cinc-cadmio), 2301 (sulfurod cinc), 2304
(sulfuro de cinc-cadmio), 2330 (sulfuro de cinc) y 2469 (sulfuro de
calcio-estroncio). El sulfuro de cinc quimicemente puro y el Phosphor
2330 resultaron Gtiles solamente con sensibilizacidn negativa. El sul
furo de antimonio y los Phosphors 511, 2215 y 2301, aungue ftiles con
ambas polaridades de sensibilizacidn, fueron ligeramente mis sensi- ~
bles para sensibilizacidn positiva. Los Phosphors 601, 1200, 2032, -
2200, 2304 y 2469, aunque Utiles con ambas polaridades de sensibilizg
cidn, mosiraron una preferente sensibilidad a la luz al cargarse nega
tivamente. Los restantes materiales eran de una sensibilidad eproxima
damente igual para ambas polaridades de carga.

EJEMPLO 19 a 30

Se prepard una serie de placas xerogrificas preparando -
una mezcla 1:1 en volumen de un material fotoconductor determinado, -
con la resina de silicona DC-996. Se esparcid esta mezcla sobre una -
placa de aluminio de 4 x 5 pulgadas (10,16 cm. x 12,70 cm) por medio
de una espdtula, produciéndose un revestimiento de 0,007 pulgada -
(0,1778 mm.) de espesor aproximadamente. Los materiales fotoconducto-
res utilizados en estos ejemplos fueron los siguientes f£ésforos obte—
nidos de la New Jersey Cinc Company: 2100 (Sxido de cinc), 2110 (Jxi-
do de cinc-magnesio), 2115 (8xido de cinc-magnesio), 2200 (sulfum de -
cine), 2205 (sulfuro de cinc), 2215 (sulfuro de cinc-cadmio), 2220 -
(sulfuro de cinc-cadmio), 2301 (sulfuro de cine), 2304, (sulfuro de

cinc-cadmio), 2469 (sulfurc de calcio-estroncio), 2479 (sulfuro de =~

Il caleio-estroncio) y 2703 (sulfurc de celcio-estroncio). En cada caso,

las placas xerogrificas obtenieas con estos ingredientes fueron utili
zables como en el ejemplo 1 para aceptar una carga electrostédtioa y -

disiparla tras su iluminacidn. Los fotoconductores que contenfan azu-
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fre mostraron una superior sensibilidad a la luz que los fotoconduc~
tores que contenfan Sxigeno. En consecuencia, las placas xerogréfi-—
oas de los ejemplos 22 a 30 inclusive, fueron ensayadas de nuevo co-
mo queda descrito, a excepcidén de que en lugar de exponerse a una luz
uniforme, lo fueron a una luz proyectada & través de un positivo foto
gréfico transparente de un tema de tonos continuos para producir so—
bre la placa un espectro de cargas electrostéticas correspondiente al
espectro de luz y sombrg a reproducir. Las cargas electrostiticas fus
ron reveladas usando el aparato y método de revelado de nube de polvo
descritos detalladamente en la patente estadounidense n? 2.784.109 por
Lewis E. Walkup. En cada caso, se obituvo una exacta reproduccidn del
original de tonos continuos.

EJEMPLOS 31 a 33

Se preparé una serie de tres placas xerogrificas como se
desoribe en los ejemplos 19 a 30, con la excepcidn de que en el ejem—
plo 31 se afiadié 0,5 milflitro de una solucidn toluénica al 1% de es—
tearato monoaluminico por cada 5 gramos de fotoconductor a la meszcla
de resina-fotoconductor. En el ejemplo 32, se empled la misma canti—
dad de estearato dialuminico y en el ejemplo 33 la misma cantidad de
estearato trialuminico. En cada caso la resina era resina de silicong
DC-996 y el fotoconductor era Phosphor F-2039 (sulfuro de cinc—cadmio).
Se observd que los jabones aluminicos tratados eran igualmente satis—
factorios y en cada caso produjeron una notable mejora en la textura -
de la superficie de la placa y la calidad de las imdgenes en polvo xe—
rograficas reveladas en la superficie como sedescribe en los ejemplos
22 a 30.

. EJEMPLOS 34 Y 35

Se prepararon dos placas xerograficas usando una mezcla 13l
en volumen de Phosphor 2225 (sulfuro de cinc-cadmio) y resina de sili-

cona DC-996. La mezcla se agité intensamente para dispersar el fotooon
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ductor en la solucidn resinocsa. En el ejemplo 34 se aplicd la mezcla

de fotoconductor y aglutinante como revestimiento sobre una ldmina -
de aluminio de 4 x 5 pulgadas (10,16 om x 12,70 om) usando una espi-
tula que did un revestimiento de un espesor de 0,005 pulgada (o,12fo
mm)o En el ejemplo 35, se pulverizé la mezcla sobre la placa de alu=
minio dando un revestimiento de 0,003 pulgada (0,0762 mm) de grosors
Ambas placas fueron ensayadas luego y resultaron aceptar una carga =
eleotrostdtica y disiparla tras su iluminacién. No hubo ninguna dife-
rencia apreciable entre las placas en sus propiedades xerogrificas o
fisicas.
EJEMPLOS }6 4 39

Se preparé una serie de cuatro placas xerogrificas usando
Phosphor F~2039 y resina de silicona DC-996. Se aplicd la mezcla de -~
fotoconductor y aglutinante a las liminas de aluminio de 4 x 5 pulga-
das (10,16 cm. x 12,70 cm.) sumergiéndolas en la solucidn y retirdndo
las a razdn de una pulgada por minuto, (25,4 mm.). En el ejemplo 36 -
se sumergid la placa una vez, produciéndose un grosor de revestimien—
to de 0,0035 pulgada (0,0889 mm). En el ejemplo 37‘55 sumergid la pla
ca dos veces, produciéndose un espesor de revestimiento de 0,00% pul-
gada (0,1778 mm). En el ejemplo 38 se sumergid la placa 3 veces, pro=-
duciéndose un espesor de revestimiento de 0,011 pulgada (0,2794 mm.)
v en el ejemplo 39 se sumergil la placa 4 veces, produciéndose un gro
sor de revestimiento de 0,0145 pulgada (0,3683 mm.). Luego se carga——
ron las placas y se midid la aceptac16n4de cargas y la degeneracidn a
la luz y en la oscuridad, como en los ejemplos 2 a 18. Los resultados
se exponen para la carga positiva y la negativa en las figuras 1 a 4e

Puede verse por las figuras que el miximo potencial acep—
tado por la placa aumenita con el espesor de la capa fotoconductora de
0,0035 a 0,007 pulgada (0,0889 mm. a 0,1778 mm.). Cuando el espesor =

aumenta por encima de 0,007 pulgada (0,1778 mm.) no se observa ningin
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nfa un tamafio de particula de 75 micras aproximadamente o mas. El -~

{| Phosphor F~2039 tenia un tamafio de particula de 5 a 30 micras aproxi-

ou 3
-
i

Jid
camblo apreciable en el poiencial aceptado. Se efectuaron tambidn im

presiones de tonos continuos en esas placas, como se describe para -~
los ejemplos 22 & 30, La mejora en la calidad tonal de las impresio=-
nes realizadas sobre esas placas siguid el mismo esquema que la acep
tacidn de cargas, con tono mejorado hasta un grosor de 0,007 pulgada
(0;1778 mm.), sin ninguna adicional mejora observada con mayores in=

crementos en el espesor.

BEJEMPLO 40

Se prepard una mezcla 1:1l en volumen de Phosphor F-2039 y
resina de silicona DG-996, Luego s6 molid con bolas la mezcla durante
4 horas. Al cabo de este tiempo el tamafio de particuls se habia redu-
cido desde el orden de 5 a 50 micras al de 0,5 a 5 micras. El {rata—-—
miento elimind la fluorescencia del fsforo. Se reveld sobre esta pla
ca uns imagen xerogrifica de tonos continucs como se describe en los
ejemplos 22 a 30. Se observd una notable mejora en la calidad de los
granos, que se atribuyd a la reduccidén en el tamafio de particula del

fotocoﬁductor.

EJEMPLOS 41 A 43

Se prepard una serie de tres placas xerogrificas usando -
una mezcla 1:; en volumen de silicona DC-~996 y, respectivamente, -
Phosphor 1200 (sulfuro de cinc-cadmio), Phosphor F-2039 (sulfuro de =
cinc-cadmio) y Phosphor 2225 (sulfuro de cinc-cadmio). Las mezolas de
aglutinante y fotoconductor fueron aplicadas a ldminas de aluminio 4
x 5 empleando una espdiula, para producir un revestimiento de 0,005

pulgada (0,1270 mm.) de espesor aproximadamente. Bl Phosphor 1200 te~

madamente y el Phosphor 2225 de 0,5 a 5 micras aproximadamente. lLas -
placas asi preparadas fueron eléctricamente targadas y se determiné -

la aceptacidn de cargas y la degeneracidén a la luz y en la oscuridad
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tanto para la sensibilizacidén eldctrica positiva como para la negati-
va. Los resultados se musestran en las figuras 5 y 6.
EJEMPLO 44

Se mezclaron 80 partes de didxido de titanio en peso y 20
partes en peso de polistireno con suficiente tolueno para dar una so-
lucidn de libre fluidez. Se vertid la suspensién sobre una lidmina de
aluminio 4 x 5 ¥ se secd al aire a temperatura ambiente. Luego se co-
cid la placa durante 2,5 dfas a 659C y luego a 1202C durante 5 horas.
La placa asi preparada fud ensayada luego para detérminar la acepta~—
cidn de cargas eléctricas y la degemeracién a la luz y en la oscuri-—
dad, como en los ejemplos 2 a 18. La placa acepté cargas eldotricas -
tanto positivas como negativas y era de una sensibilidad a la luz -
aproximadamente igual para ambas polaridades de carga. La placa era -
aproximadamente tan sensible a la luz como una placa revestida con an
traceno mediante evaporacidén al vacio, pero parecid ser algo sensible
a la humedad.

EJENPIO 45

Se prepard una placa xerogrifica afiadiendo a un molino de
holas de porcelana 2,1 partes en peso de un trisulfuro de antimonio =
comercial obbenido de la J.T. Baker Chemical Company, 1,0 parte en re,
s0 de una resina de metacrilato poli-n-butilico obtenida de la E.I. =
du Pont de Nemours & Company bajo el nombre comercial de Lucite 44 y
2,3 partes en peso de tolueno. Se molid con bolas la mezcla durante 3
horas usando bolas de porcelana de 0,5 pulgada (1,2% cm.) de didmetro
aproximadamente. Se aplicl como revestimiento la mezcla por rotacidn

sobre una placa de aluminio de 4 x 5 pulgadas (10,16 cm. x 12,70 cm.j

| girando aproximadamente a 120 rpm, para producir un revestimiento de

61 micras de grosor aproximadamenie. Se¢ colocd una ocarga electrostati-
ca sobre la placa usando una carga de corona como se describe en la pa

tente estadounidense n®. 2.777.957, de L.BE. Walkup. Luego se determina
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oon a aceptacidn de cargas inicial, el nivel de generacién en la oscu

ridad y la sensibilizacidn a la luz, usando un electrdmetro de sonda -
vibratoria. La fuente luminosa usada fué una ldmpara incandescente de
60 watios funcionando a una temperatura cromdtica de 2f759K. para pro-
porcionar una iluminacidén de 36 bujfas—pie (30,48 cm.) sobre la placa.
Bajo estas condiciones, la placa resultd aceptar cargas electrostdti~-
cas tanto positivas como negativas, mostrando sensibilidad a la luz -
para ambas polaridades de sensibilizacidn. La placa tenfa unas carac—
teristicas de aceptacidn de cargas y degeneracidn a la luz ligeramen—
te mejores para la sensibilizacidn negatifa qQue para la positiva.
EJEMPLO 46

Se prepard una placa xerogrifica y se ensayd como en el -
ejemplo 45, usando 3,68 partes de HgS de grado C.P. (J.T. Baker Chemi
cal Company) por 1,0 parte de Lucite 44 por 243 partes de tolueno (ﬁg
das las partes en pesg. El revestimiento era de 23 micras de grosore
La placa acepté cargas eléctricas tanto positivas como negativas y re

sultd disipar estas cargas tras su iluminacién, como en el Ejemplo 45.

EJEMPLO 47

Se prepard una placa xerogrdfica y se ensay$ como en el —
ejemplo 45, usando 5,1 partes de Oxido merclrico de grado C.P. (J.T.
Baker Chemical Company) por 1,0 parte de Lucite 44 por 1,3 partes de
tolueno (todas las partes en peso) y moliendo con bolas durante 8 ho-
ras. El revestimiento fué de 25 micras de espesor. Ia placa era utili
zable para aceptar una carga electrostitica y disiparla tras su ilumi
nacién usando una sensibilizacidn eléctrica tanto positiva como nega-
tivae

EJEMPLO 48

Se prepard una placa xerografica y se ensayd como en el -

ojemplo 45, usando 1,5 partes de trisnlfuro de indio giimicamente pu-

ro, 1 parte de un copolimero de metacrilato de isobutilo y n-butilo —~
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|mente. Los revestimientos fueron de unas 22 micras de grosor. En cada

obtenido de la E.I. Bu pont de Nemours & Company, bajo el nombre co-
mercial de Lucite 46; y 4 partes de tolueno (todas las partes en pe=-
s0)s Se molid con bolas la mezcla durante 6 horas usando cuentas de
vidrio Pyrex de 6 mm de didmetro. Bl revestimiento era de 1% micras
de pulgada (2,54 cm.). La placa era utilizable para aceptar cargas -
electrostaticas tanto positivas como negativas y para disipar las -
cargas tras su iluminacidn, como en el ejemplo 47.
EJEMPLO 49

Se prepard una placa xerografica y se ensayd como en el =~
Bjemplo 48, usando 1,5 partes de AspSy quinicamente puro (Coleman and
Bell Company), 1,0 parte de Lucite 46 y 3 partes de tolueno (todas las
partes en peso) y moliendo con bolas durante 5 horas. El revestimien—
to fué de 53 micras de grosor. lLa placa xerogrifica as{ preparada era
ntilizable para aceptar cargas electrostdticas tanto positivas como -
negativas y para disipar las cargas tras su iluminacidn. la acepta- -
cidn de cargas y la sensibilidad a la luz de la placa fué ligeramente
mejor para la sensibilizacidén positiva que para la negativa.

EJENPLOS 50 A 52

Se prepard una serie de 3 placas xerograficas como en el
ejemplo 45, usando como pigmento Pb304. Debido a la slevada densidad
del pigmento, la relacidn entre aglutinante y pigmento se basa en el -
volumen verdadero usando la densidad del aglutinante y pigmento para -
computar el volumen efectivo de los materiales usados. En cada caso se
usd como aglutinante una parte en volumen de Lucite 46. Las cantidades
de Pb304 para los ejemplos 50 a 52 fueron, en volumen, 0,553 0,88 y 1,0

respectivamente, para 5,8; 6,8 y 7,4 volimenes de tolueno, respectiva-—

caso las placas xerogrdficas eran utilizables para aceptar cargas posi
tivas o negativas y para disiparlas tras su iluminacidn. Tras un nuevo

ensayo, usando una fuente luminosa monocromitica, se observs que la -
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sgeibilidad mixima de estas placas se producia a unas 500 milimicras
de longitud de onda de la luz incidente. Se determind la sensibilidad
espectral en este efemplo y en los siguientes empleando un espectro—
fotdmetro Backman a una intensidad de 0,12 microwatios por cm2.
EJENPLO 53

Se prepard y ensayd una placa xerogréfica como en el ejem
plo 45, usando 1,4 partes de CdSe grado fésforo (activado con cobre,
Merck & Company), una parte de Lucite 44 y 5 partes de toluenc y se -
molid la solucidn con bolas durante 19 horas. Se agregaron tolueno y
Lucite 44 adicionales para cambiar la relacidn volumétrica a 0,7 par-
tes de seleniuro de cadmic por una parte de Lucite 44 (todas las par-
‘tes en volumen, ajustadas mediante densidad para dar el volumen verds

dero). Se molid con bolas la mezcla durante una hora adicional y se -

aplicd como revestimiento por rotacidn en una plaza de aluminio de 4 x

5 pulgadas (10,16 cm. x 12,70 cm), dando un revestimiento de 25 micras

de grosor. La placa asi obtenida era utilizable para aceptar una car-
ga electrostdtica de cualquier polaridad y disiparla tras su ilumina-
cidn. Al volver a ensayar con una fuente de luz monocromitica, como —
en los ejemplos 50 a 52, resultd que la placa mostraba fotosensibili-
dad en la gama de longitudes de onda de 650 a 800 milimicras. La sen-
gibilidad mdxima fué a 750 milimicras.
BEJEMPLO 54

Se prepard una placa xerografica y se ensayd como en el -
ejemplo 45, usando 1,56 partes de un trisulfuro de arsénico quimica—
mente puro, una parte de Lucite 46 y 5,6 partes de tolueno (todas las

partes en peso) ¥y se molid con bolas durante 6,5 horas. EL revesti= -

Jimiento fué de 20 micras de grosor. La placa as{ preparada era utilize-

ble para aceptar cargas electrostdticas tanto positivas como negati-—m

vas y para disiparlas tras su iluminacidn.

EJEMPLO 55
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Se prepard y ensayd una placa zerogridfica como en el ejem
plo 45, usando 1,34 partes de triseleniuro.de galio de grado CuPey =
une parte de Lucite 46, 5,66 partes de tolueno (todas las partes en
peso) y moliendo con bolas durante 6,5 horas. El revestimiento fué -
de 18 nmicras de grosor. La placa xerogréfica asi preparada era utili
zable para aceptar cargas electrostdticas tanto positivas como nega-
tivas y para disiparlas tras su iluminacidn. la placa era sensible ~
en toda la gama de longitudes de onda de 400 a 700 milinioras, con -
una sensibilidad mixima a unas 600 milimicras. La placa mostrd una =~
superior sensibilidad a la luz 2l sensibilizarse pogitivamente.

EJEMPLO 56

Se prepard y ensayd una placa xerogrifica como en el -
ejemplo 45, usando 2,5 partes de Phosphor 2205 (sulfuro de cinc-cad—
mio), una parte de Lucite 46 y 5,66 partes en peso de tolueno (todas
las partes en peso) y moliendo con bolas durante 7,5 horas. El reves—
timiento fué de 15 micras de grosor. la placa asi preparada era utili
zable para aceptar cargas electrostdticas tanto positivas como negati
vas y para disiparlas tras su iluminacidn. la placa presentaba unas -
propiedades xerogrificas ligeramente mejoras para la sensibilizacidn
negativa que para la positivae

BJENPLO 51

Se prepard y ensayd una placa xerogrifica como en el -
ejemplo 45, usando 5,0 partes de Phosphor 2330 (sulfuroc de cinc-cad——
mio), una parte de Lucite 46 y 5,66 partes de tolueno (todas las par~
tes en peso) y moliendo con bolas durante 7,5 horas. Bl revestimiento
fud de 41 micras de grosor. La placa asi preparada era utilizable pa-—
ra aceptar omrgas electrostédticas tanto positivas como negativas y pa
ra disiparlas tras su iluminacidn. La placqéra sensible sblamente en

el azul-verde, con una sensibilidad mdxima en el casi ultravioleta.

EJEMPLO 58
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[una parte de Lucite 46 y 3,0 partes de tolueno (todas las partes en D8,

T g oy 4 el
$061 61 _

Se prepard y ensay$ una placa xerogrifica como en el -
ejemplo 45, usando 5,0 partes de Phosphor 2225 (sulfuro de cinc-cad-
mio), una parte de Lucite 46 y 5,66 partes de tolueno (todas las par-
tes en peso) y moliendo con bolas durante l}-horas. El.revestimiento
era de 28 micras de grosor. La placa asi preparada era utilizable pa-
ra aceptar cargas electrostiticas tanto positivas como negativas y o))
ra disiparlas tras su iluminacidn. La placa tenia una aceptacidén de -
cargas y sensibilidad a la luz ligeramente mejores cuando se sensibi-
lizaba negativamente que cuando se sensibilizaba positivamente. La =~
sensibilidad a la luz se extendia desde el casi ultravioleta hasta el
neranja (aproximadamente una longitud de onda de 600 milimicras). La
sensibilidad mdxima era a unas 500 milimicras.

EJEMPLO 59

Se prepard y ensayd uma placa xerografica como en el Ejem~
plo 45, usando 2,5 partes de Phosphor P-2039 (sulfuro de cinc—cadmio),
una parte de Lucite 46 y 3,0 partes de tolueno (todas las partes en Do,
s0) y moliendo con bolas durante 17,5 horgs. El revestimiento fué de -
46 micras de grosor. La placa asi preparada era utilizable para acep——
tar cargas electrostiticas tanto positivas como negativas y para disi-
parlas al iluminarse. La piaca tenia una sensibilidad a la luz mucho -
mayor para una sensibilizacidn positiva que para una negativa. lLa pla-
ca era sensible en todo el espectro visible, con un mdximo a una longi
tud de onda de unas 500 milimicras al cargarse negativamente.

Se prepard y ensayd una placa xerogréfica como en el ejem—

plo 45, usando 2,5 partes de Phosphor 1200 (sulfuro de cinc-cadmio), =

80) y moliendo con bolas durante 17 horas. El revestimiento fué de 43
nicras de grosor. La placa asi preparada era utilizable para aceptar -

cargas olectrostiticas tanto positivas como negativas y para disiparlas
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al iluminarse.
EJEMPLO 61

Se prepard y ensayd una placa xerogrifica como en el ejem

plo 45, usando 2,5 partes de Phosphor 2703 (sulfurc de calcio-estron-

| cio), una parte de Lucite 46 y 5,66 partes de tolueno (todas las par—

tes en peso) y moliendo con bolas durante T horas. El revestimiento -
fué de 23 micras de grosor. La placa asi preparada era utilizable pa-
ra aceptar cargas electrostiticas tanto positivas como negativas y pa
ra disiparlas al iluminarse.

EJEMPLO 62
Se prepard y ensayd una placa xerogrifica como en el ejem
plo 45, usando 2,16 partes de itriseleniuro de arsénico de grade C.P.,
uwa parte de Lucite 46 y 5,66 partes de tolueno (todas las partes en
peso) y moliende con bolas durante 16 horas. El revestimiento fué de
41 micras de grosor. La placa asi preparada era utilizable para acep-—
tar cargas electrostétifas tanto positivas como negatives y para disi
parlas al iluminarse. La placa tenfa una superior sensibilidad a la -
luz al cargarse positivamente, era sensible a la luz en todo el espec-
tro visible y tenfa una sensibilidad mdxima en el rojo remotoe (aproxi-
madamente 700 milimicras).

EJENPLO 63
Se prepard y ensayd una placa xerogréfica como en el ejem—
plo 45, usando 1,8 partes de un sulfuro de cinc de grado C.P., 1,0 par
te de una resina de silicona obtenida de la General Electric y vendida
econ el nombre comercial de SR-82, 3,2 partes de tolueno (todas las bar

tes en peso) y moliendo con bolas durante 21 horas. Bl revestimiento -

|fué de 106 micras de grosor. lLa place asi preparada era utilizable pa-

ra aceptar cargas electrostiticas tanto positivas como negativas y pa=-
ra disiparlas al iluminarse. Esta placa mostrd una aceptacidn de car—-

gag y una sensibilidad a la luz nucho mejores cuando se cargd negativa
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mente. Ademds, fué particularmente notable en el sentido de presentar

unos potenciales residuales extremadamente bajos después de su expo=

sicidén a la luz.

EJEMPLO 64

Se prepard y ensayd una placa xerografica como en el ejem
plo 45, usando 2,5 partes de un Pb304 de grado C.P., una parte de Lu-
cite 46, 4 partes de tolueno (todas las partes en peso) y moliendo -
con bolas durante 5 horas. El revestimiento fué de 23 micras de gro——
sore La placa asi preparada era utilizable para aceptar cargas elec—
trostédticas tanto positivas como negativas y para disiparlas al ilumi

narse.

BJEMPLO 65

Se prepard y ensayl una placa xerografica como en el ejem
plo 45, usando 0,44 parte de un sulfuro de cadmio de grado C.P., una
parte de Lucite 46, 4 partes de tolueno (todas las partes en peso) y

moliendo con bolas durante 3 horas. Bl revestimiento fué de 20 mioras

trostdticas tanto positivas como negativas y para disiparlas al ilumi~
narse. Bsta placa mostrd una aceptacidn de cargas y una sensibilidad -
a la luz definidamente superliores para la carga negativa respecto a la
carga positiva.
BEJEMPLO 66

Se prepard y ensayd una placa xerografica como en el ejem—
plo 45, usando 5 partes de Phosphor 2225 (sulfuro de cinc-cadmio), una
parte de sulfuro mercirico de grado C.P., una parte de Lucite 46 y 5

partes de tolueno (todas las partes en volumen verdadero). la relacidn

cla fué molida con bolas durante 15 horas y aplicada como revestimien-—
to por rotacidén sobre una placa de aluminio produciendo un revestimien

to de 28 micras de grosor. la placa asi preparada acepitd potenciales -

de grosor. La placa asi{ preparada era utilizable para aceplar cargas elec
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oléctricos relativamente elevados dé pélafidad positiva o negabiva -

con niveles de degeneracidén en la oscuridad muy bajos. La placa tenia
mna baja pero definida sensibilidad en ioda la gama espectral desde -
375 a 700 milimicras, con sensibilidad mdxima a unas 600 milimicras.
En comparacidn con las sensibilidades a la luz de los pigmentos sepa=
rados, la sensibilidad méxima fué menor para esta placa y se extendid
mucho mds en el rojo.
BJENPLO 67

Se prepar$ y ensayS una placa xerografica como en el ejem
plo 45, usendo 10 partes de éxido de cine (grado de pigmento obtenido
de la New Jersey Cinc Company, bajo el nombre comercial de Florences =
Green Seal n? 8), una parte de triseleniuro arsénico de grado C.Pe, =
una parte deiLucite 46, 6,3 partes de tolueno (todas las partes en vo
lumen verdadero) y moliendo con bolas durante 15 horas, para dar un -
vevestimiento de 55 micras de grosor. la relacibn volumétrica entre -
el total de pigmento y aglutinante era de 1,4:1. Como se indica en el
ejemplo 62, el triseleniuro de arsénico tiene una sensibilidad mixima
en el rojo. El dxido de cinc tiene una sensibilidad mixima en el casi
ultravioleta. Esta placa con la mezcla de pigmentos mostrd una eleva-
da fotosensibilidad a 3?5 milimicras (sustancialmente superior al 6xidd
de cinc sblamente) descendiendo a virtualmente cero a 400 milimicrasge—
Ho pudo detectarse ninguna fotosensibilidad a mayores longitudes de qi
da, La sensibilidad separada del triseleniuro de arsénico fué evidente
mente templada. La placa no aceptd una carga positiva.

EJEMPLOS 68 Y 69

Se prepard una serie de 3 placas xerogrificas y se ensayd

Seal n? 3, una parte de un fdsforo, una parte de Lucite 46, 5,5 partes
de tolueno y moliendo con bolas durante 14 horas. Los fésforos de los

ejemplos 68 y 69 fueron2225, 2330 y F-2039, con espesores de revesti-—

miento de 28 micras, 13 micras y 23 micras, respectivamente. la relaw——
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cifn entre pigmento y aglutinante fué de 1:l, Todas las partes son —
en volumen verdadero. Se determind la sensibilidad espectral de las
placas y los resultados se muestran en la figura 7.

BJEMPLO 70

Se prepard una placa xerografica usando 2,5 partes en pe-
so de 6xido de cinc Florence Green Seal n® 8, una parte en pesc de Sh=
82 y suficiente tolueno para producir una'buena viscosidad de molidé,
y se molio con bolas para dispersar uniformemente el pigmento en el -
aglutinante. La resultante mezcla se aplicd como revestimiento por ro
tacidén sobre una placa de aluminio y se secd con aire durante 48 ho—
ras. El revestimiento fué de 23 micras de grosor. Se determind la sen
sibilidad espectral de la placa y los resultados se muesiran en la fi
gura %;

Se calcularon sensibilidades relativas a la luz blanca de
varias placas para la luz solar y luz nitraphot mediante integracién
numérica de la curva de emisidén de la fuente luminosa y la curva de -
sensibilidad espectral del material fotoactivo. La curva para la luz
solar fué un promedio de los datos proporcionados por Abbott, "Prom-
gress Commitites Report", Journal of the Optical Society of Amefica, 10
234 (1925), y por el Boletin LD-1, publicado por la Wels Park Enginee=-
ring Division, General Electric Company, 1946. Las curvas usadas para
estas fuentes luminosas se muestran en la fig. 10.

Las sensibilidades espectrales de los materiales fotoacti~
vos se calcularon usando la ecuacién

S:Td‘"T1
ITdT1

ca degenere en la oscuridad a la mitad de cualguier valor determinados
T1 es el tlempo en segundos para gque el potencial de la placa degenere

bajo una determinada iluminacidn & la mitad del mlsmo valor inicial =
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usado en la determinacidn de Td; e I es la intensidad de la luz en =

microwatlos por cm2.

Las sensibilidades espectrales a la luz solar de las pla
cas de los ejemplos 46, 48, 55, 59, 62 ¥y %b fueron determinadas se=-
guidamente. Se calculd andlogamente la sensibilidad espectral a la -
luz solar para una placa xerogrifica comercial gue incluia selenio -
evaporade al vacio sobre un apoyo de aluminio obtenido de la The Ha~
loid Company, Rochester, Nueva York. Los resultados se muestran en -
forma de gréfico de barras en la figura 8, con los nimeros normaliza-
dos hasta 100 para el selenio. Se repitid luego el mismo cédloulo para
determinar la sensibilidad espectral relativa de estas placas & una -
fuente de nitraphot. Ademds, se caleuld la sensibilidad espectral de
lae placa del ejemplo 68 para esta fuente luminosa. Ia semsibilidad re

lativa en los +términos de 100 para la placa de selenio comercial se

muestra en forma de grifico en barras en la figura 9.

La eleccidn de un determinado pigmento dependerd de las -

necesidades del formulador. Asf, si la sensibilidad espectral es el
factor determinante, el &xido de cinc de grado pigmento es eensible —
sélamente en el azul remoto y casi ultravioleta, mientras que el selg
niuro de cadmio es sensible sdlamente en el rojo y casi infrarrojo. -
El sulfuro merclirico es sensible sdélamente en la gema comprendida den
tro de 25 nilimicras aproximadamente, de 600. El triseleniuro de argé
nico es semnsible en todo el espectro visible, con un miximo en el ro-
jo remoto. El triseleniuro de galio y el trisulfuro de indio son sen-
sibles desde el verde al rojo remoto, con un elevado miximo en el na-
ranja. Los costos varian ampliamente. El Sxido de cinc de grado pig—
mento es relativamente econdmico pero tiene baja sensibilidad. El tri
seleniuro de gaiio, el trisulfuro de indio y el triseleniuroc de arsé-

nlco, aungue muy sensibles & la luz incandescente, son relativamente

expansivos y no fécilmente obtenibles en el comercioc.
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Un material partlcularmente preferido para su empleo en
placas aglutinantes xerogrdficas son los fésforos de sulfuro de cinc-
cadmio. Estos materiales son ficilmente obtenibles en el pomercio y -
de por si ofrecen una gama extremadamente amplia de eleccidén en carac
teristicas espectrales. Asi, el Phosphor 2330 es sensgible solamente -
en la regifn del casi ultravioleta al verde del especiro, mientras -~
gue el Phosphor F-2039 es sensible en toda la gama espectral desde el
casl ultravioleta al rojo remoto, En tanto que materiales tales como
el Oxido de cinc de grado pigmento y el sulfuro de cinc de grado C.P.
son en general Gtiles xerograficamente solo cuando estdn cargados ne-
gativamente, log fésforos de dulfuro de cinc—cadmio son utilizables -
cuando se sensibilizan con cualquier polaridad de carga eléctrica. -
Bsos materiales ofrecen también una amplia variedad de eleccidn en la
nodificacidén de sus propiedades, como combindndolos con otros pigmen—
tos, como en el caso de la combinacidn con el pigmento, mds econdmico
de 6xido de cinc, para dar sensibilidad al verde (en el caso del Phos—
phor 2225) combinada con un méximo extremadamente elevado en el casi
ultravioleta, Eeta sensibilidad mdxima extremadamente elevada hace a
tal combinacidn eminentemente adecuada para la sensibilizacidn con -~
tintes (como con rosa bengala u otros tintes sensibilizadores fobogrd
ficos conocidos) que extenderfan mis la sensibilidad a mayores longi-
tudes de onda. Estos y otros factores resultaran naturalmente eviden—
tes para los expertos en la materia.

Como puede verse en los anteriores ejemplos, el grosor de

la capa aislante fotoconductora no es crftico. En general, la capa pue

de tener entre 10 y 200 micras de grosor. Para su mejor funcionamien-

to, es preferible que la capa no exceda de un grosor aproximado de 100

micras.

) Bn general, la relaciln entre aglutinante y el compuesto =

aislante fotoconductor inorginico es de una parte de aglutinante apro-—
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ximadamente y 10 partes de fotoconductor a 2 partes de aglutinante -

¥ una parte de fotoconductor, en peso, gproximadamente. La proporcién
efectiva dependerd naturalmente del aglutinante especifico, asi como

de las propiedades y caracteristicas deseadas. Como gufa general, se
indicard que las cantidades de aglutinante deben ser las minimas que

aseguren adecuadamente el fotoconductor a la superficie del miembro -~
de apoyo y que formen una superficie lisa y (til parz el depdsito fi-
nal sobre la misma de particulas de polvo elect:ostéticamente cargas=—-—
dase

El mecanismo del funcionamisnto de una placa aglutinante
zerogrifica no se comprende. Se ha supuesto que las partfculas indiee
viduales de compuestos inorgdnicos utilizables existen con dos esta—
dos conductores diferentes en las particulas, es decir la superficie
puede ser de tipo p, mientras el interior de las particulas puede ser
de tipo n, o viceversa. La diferencia del tipo de conductividad puede
deberse al método de preparacidn del crisial o a la interaccidn del -~
aglutinante en la preparacidn de la placa xerogrifica. Bstas particu=—
las pigmentosas pueden formar cadenas irregulares de trayectorias con
ductoras que van desde la superficie de la placa aglutinante a la ine
terfase con el material de apoyo. Tal trayectoria ofreceria un gran -
nlimero de uniones p-n.

Como variante, las particulas de pigmento pueden aplicar-
se como revestimiento con una delgada pelicula aislants de aglutinan=—
te gue ofrezca una barrera resistente entre particulas de pigmento ad-
yacentes. En comparacidn con las peliculas fotoconductoras amorfas en

las que el movimiento de los vehiculos se controla principalmente me—

gundo lugar mediante barreras potenciales entre cadenas, en la placa -~
aglutinante el movimlento de los vehiculos se limita probablemente me-

diante barrera entre las partfculas principalmente. No se pretende li=-

-
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mitar la invencidn a esta o cualquier otra teoria de operacidn. El -

requisito o propiedad oritica, como anteriormente se explica es la -

de gue los fotoslectrones excitados u orificios dejados puedan migrar
cuando se encuentran bajo un campo eléctrico aplicado. Independiente-
mente de la teoria de funcionamiento, se observa que los miembros xe—
rogriaficos de acuerdo con esta invencidén tienen una resistividad espe
cifica muy elevada en ausencia de iluminacidn activadora y son tales

gque tienen un factor de degeneracidn, como anteriormente se define, -
inferior a 3,0 aproximadamente y, generalmente, inferior a 0,1 aproxi
madamente. Compuestos tipicos que poseen estas propiedades son el sul
furo de cadmio, el sulfuro de cino, seleniuro de cadmio, seleniuro de
cine, sulfuros o seleniuros mezclados de estos metales y otros com— —
puestos & veces obtenibles bajo la clase de fdsforos y considerados —
como poseedores de imperfecciones o impurezas cristalinas activadoras
tales como cantidades de otros elementos, por ejemplo hasta un l% -
aproximedamente, y generalmente del 0,001 al 0,0l % de elementos'taleé
como cobre, cinc, calcio, plata, magnesio y similares.

En resfinen, la Patente de Introduccién que se solicita, -

recaerd sobre las sigulentes:

REIVINDICACIONES

1. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles, que -
comprenden un soporte conductor y una delgada capa fotoconductora -
aislante sobre aquel que incluye un aglutinante resinosgo aislante y
disperso en é1 particulas finamente divididas de un compuesto inorgd
nico fotoconductor aislante seleccionado del grupo consistente en sul
furo de cadmio, seleniuro de cadmio y seleniuro de zinc.

2, lMgjoras en miembros xerograficamente sensibles, que -
comprenden un miembro de soporte conductor que tiene sobre una super
ficie una capa de partfculms inorgdnicas de fdsforo aislantes y foto-

conductorss uniformemente dispersas en un aglutinante aislante, selec
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ciondndose dichas partioculas de fésforo del grupo conéistente en sul
furo de calcio-estroncio, silicato de zine, seleniuro de cadmio, Oxi-
do de zinc-magnesio y 6xido de zinc de grado fosfdrico.

3 Mejo:as en miembros xerogrificamente sensibles seglin -
la reivindicacidn 2, caracterizadas porque las particulas fotoconduc—
toras son un fésforo de seleniuro de cadmio,

4. Mojoras en miembros xerograficamente sensibles seglin —
la reivindicacidn 24 varacterizadas porque las partfculas fotcconduc-
toras son un fésforo de silicato de zinc.

5+ Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles segin -
la reivindicacidn 2, caracterizadas porque las particulas fotoconduc~
toras son un fdésforo de dxido de zinc.

6. Mejoras en miembros xerograficamente sensibles que com
prenden un miembro de soporte conductor gue tiene sobre unz superficie
una capa de particulas inorgénicas fotoconductoras aislantes uniforme
mente dispersas en un aglutinante aislante, selecciondndose dichas -
particulas fotoconductoras del grupo de compuestos intrinsecamente co
loreados que tienen un fndice de refraceiéﬁ de 2 por lo menocs.

7. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles segin -
la veivindicacidn 6, caracterizadas porque las particulas fotoconduc—
toras son seleccionadas del grupo consistente en yoduro mercirico, =
éxido mercdrico, sulfuro mercidrico, trisulfuro indico, triseleniuro —
gélico, trisulfuro arsénico, disulfuro arsénico, trisulfuro antiméni-
co y triseleniuro arsénico.

8. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles segin -
la reivindicacidn 6, caracterizadas porque sl compuesto fotoconductor
intrinsecamente coloreado es yoduro merciirico.

9. Mejoras en miembros xerograficamente sensibles segin ~
la reivindicacién 6, caracterizadas porgue el compuesto fotoconductor

intrinsecamente coloreado es triseleniuro arsénico,
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10, Mejoras en miembros xerograficamente sensibles segiin

la reivindicaoldén 6, caracterizadas porgue el compuesto fotoconduc—
tor intrinsecamente coloreado es triseleniuro de galio.

1l. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles segin
la reivindicacidn 6, caracterizadas porque el compussto fotoconductor
intrinsecamente coloreado es trisulfuro de indio.

12. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles que =
comprenden un miembro de soporte conductor que tiene sobre una super-
ficie una capa de particulas finamente divididas de un compuesto foto
conductor inorganico que tieme por lo menos un indice de refraccidn -
superior a 2,1 en un 5% por lo menos de la gama de longitudes de onda
de la luz vigible, en un asglutinante resinoso aislante.

13. Mejoras en miembros xerogrdficamente sensibles segin
la reivindieacidén 12, caracterizadas porque el compuesto fotoconduc-—
tor es didxido de titanio.

14. Mejoras en miembros xerograficamente sensibles que -
comprenden un miembro de soporte conductor gue tiene sobre una super-
ficie una capa de partfculas aislantes fotoconductoras finamente divi
didas y uniformemente dispersas en un aglutinante aislante, seleccio-
ndndose dichas partfculas fotoconductoras del grupo de compuestos ~
inorgédnicos que tienen por lo menos dos diferentes estados de valen—
cia de un constitutivo elemental por lo menos entre los cuales pueden
producirse transferencias electrénicas.

15. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles segin

la reivindicacién 14, caracterizadas porque el material fotoconductor

es seleccionado del grupo consistente en titanato de zinc y Pb30g.

16, Mejoras en miembros xerograficamente sensibles que com

prenden un soporte conductor y una delgada capa fotoconductora aislanw

te sobre aquél, comprendiendo dicha capa un aglutinante resinoso ais-
lante que tiene de manera relativamente dispersa en é1 una mezcla de -

6xido de zinc finamente dividido con un fésforo de sulfuro de zinc-cad,
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17. Mejoras en mismbros xerograficemente sensibles seglin
la reivindicacidn 16, caracterizadas porque el material fotoconduc——
tor aislante oomprende una mezola de 2 a 20 partes aproximadamente,
en peso, de fxido de zino por 1 parte aproximadamente, en peso, del
f8sforo de sulfuro de zinc-cadmio.

18. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles que -
comprenden una cspa de material semiconductor cristalino en condicidn
finamente desmenuzada, aplicada en un aglutinante vehiculo y cocida ~
sobre una limina de material conductor eléctrico, y en Intimo contac-
to eldctrico con ella, en todo el irea superficial de la capa, tenien
do dicho material semiconductor electrones al nivel energético no con
ductor activable por iluminecidn a un diferente nivel energético, en
virtud de lo cual puede emigrar libremente una ocarga eléctrica bajo -
un campe eldéctrico aplicado del orden de 103 voltios por cm por lo me

nos, siendo la resistividad compuesta de la capa de 1010

ohmiog-cm -
por lo menos en ausencia de iluminacidn, y teniendo un factor de dege
neracidn de menos de 3,0.

19. Mejoras en miembros xerograficamente sensibles que -
comprenden una placa de metal conductor eléctrico y una capa de mate-
rial semiconductor oristaline en condicidn finamente desmenuzada, -
aplicada en laca oomo sglutinante y cocide al vacio sobre la referida
placa y en fntimo contacto eléetrico con ella, en todo el &rea super—
ficial de la capa, teniendo dicho material semiconductor slectrones -
al nivel energético no conductor activable por iluminacidn a un dife-
rente nivel energdtico, en virtud de lo cual puede emigrar libremente
una carga eldetrica bajo un campo eléctrico aplicado del orden de 103
voltios por cm, por lo menos, siendo la resistividad ocompuesta de la

capa de 1010 ohmios~cm, por lo menos, en ausencia de iluminacidn, y -

teniendo un factor de degeneracidn inferior a 3,0.
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20. Mejoras en miembros xerograficamente sensibles'éegﬁn
las reivindicaciones 2 & 5, caracterizadas porque dicho soporte con-
ductor comprends un papel no aislante.

21. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles segin
las reivindicaciones 2 § 5, caracterizadas porque dicho soporte con~
ductor comprende papel que se ha hecho eléctricamente conductor por -
humedad contenida en &l.

224 Mo joras en miembros xerogriaficamente sensibles gue -
comprenden un miembro de soporte conductor que tiene sobre una super-
Picie una capa de partfoulas de 8xido de zinc de grado fosférico uni-
formemente dispersas en un aglutinante aislante, comprendiendo dicho
miembro de soporte conductor papel gque se ha hecho eléetricamente con
ductor por humedad contenids en él.

23. Mejoras en miembros xerogrificamente sensibles que -
comprenden un miembro de soporte conductor que tiene sobre una super-
figie una ospa de partfculas de Sxido de zinc fotoconductoras aislan—
tes uniformemente dispersas en un aglutinante aislanie, comprendiendo
dicho miembro de soporte conductor papel que se ha hecho artificial--
mente conductor mediante la inclusién de partioulas eléctricamente -
conductoras en el mismoe.

24. Se reivindioa por Gltimo como objeto sobre el que ha
de recaer la Patente de Introduccidn que se solicita: "MEJORAS EN MIEM
BROS XEROGRAFICAMENTE SENSIBLES". ) |

Todo conforme quedaﬂdescrito ¥ reivindicado en la presente
Memoria desoriptive que consta de cuarenta y una paginas mecanografis—
das y dibnjos adjuntos.

Madrid, 18 Noviembre 1,964
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